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摘要(译)

本发明提供了一种发光结构、显示装置及其制作方法。本发明提供的发
光结构中，在柔性基板上层叠设置有薄膜晶体管和有机发光二极管结构
层，薄膜晶体管内设置有光敏半导体层，光敏半导体层将从有机发光二
极管结构层接收的光线转换成增强电流，以增大由所述薄膜晶体管输出
至所述有机发光二极管结构层的控制电流，提高有机发光二极管结构层
的发光亮度，因此本发明实施例提供的发光组件可以在较低的控制电压
下获得较强的光源亮度，具有低功耗、带电时间长等优点。
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